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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC
DKZ/5/2012 Warszawa, dnia 20.01.2012r.

Podstawa prawna
Post epowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamoéwie n publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. z 2010 r. Dz. U. n r 113 poz. 759 z 2010 r. z pd zniejszymi zmianami) dalej
"ustawa Pzp".

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NA:
dostaw e plazmowego implantatora jonow Pl
stownik CPV 31700000

Post gpowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadz  one jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto  $ci zamoOwienia przekraczaj acej kwoty okre $lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1. Nazwa i adres zamawiaj aceqo:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46

adres internetowy: http://www.ite.waw.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia:

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Oferty ziozone w postepowaniu zostang otwarte i ocenione przez Komisje Przetargowag zgodnie
z kryterium oceny ofert.

Sposréd wszystkich, nie podlegajacych odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, ktéra uzyska
najwieksza liczbe punktéw obliczonych wg kryterium oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego
plazmowego implantatora jonéw PIIl , zwanego dalej ,,urz gdzeniem”.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zaméwienia przedstawione sg w zalgczniku nr 1
do SIWZ.

4. Sktadanie ofert cz_esciowych i wariantowych:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych i wariantowych.

5. Termin _wykonania zamowienia:

Termin wykonania zaméwienia - maksymalnie do 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziatu w post epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia nia
tych warunkow:

O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy:
- spetniajg warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
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3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia,;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

- oraz nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W postepowaniu Zamawiajacy zgda od wykonawcéw wykazania sie spetnianiem warunku posiadania
wiedzy i doswiadczenia.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze zrealizowal co najmniej
1 dostawe plazmowego implntatora jonow PlII.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkow, pod warunkiem, iz taki podmiot bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotowego zamowienia. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegélnosci przedstawiajac w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw
opisanych przez zamawiajgcego polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp, zamawiajacy zgda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentu wymienionego w punkcie 7.1.2. lub 7.2.2. SIWZ.

Ocena spetniania ww. warunkéw zostanie dokonana wed  tug formuty ,spetnia — nie spetnia” na
podstawie dokumentéw wymienionych w pkt. 7 SIWZ.

7. Wykaz o $wiadcze i lub dokumentéw, jakie maj a dostarczy é wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w post __epowaniu:

7.1. Dokumenty potwierdzaj ace spetnianie warunkéw udziatlu w post  epowaniu oraz wykazuj ace
brak podstaw do wykluczenia z post epowania o udzielenie zaméwienia, wymagane od
wykonawcéw maj acych siedzib e lub miejsce zamieszkania w Polsce:

7.1.1. Wykaz dostaw (na potwierdzenie spetniania warunku ,wiedza i do swiadczenie” ) — wykonawca
musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej 1 dostawe
plazmowego implantatora jonéw PIll, z podaniem wartosci, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorcy oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze ta dostawa zostata wykonana
nalezycie.

Zamawiajacy zaleca wypetnienie zatgcznika nr 4 do SIWZ.

7.1.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp -
wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku
do os6b fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

7.1.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1
pkt4 — 8 ustawy Pzp - wystawiona nie wczesnie] niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

7.1.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 — 8 ustawy Pzp, majg miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w odniesieniu do nich zaswiadczenie
whadciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy Pzp -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym, ze
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich zaswiadczen —
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osdb.

7.1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 9
ustawy Pzp - wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

7.1.6. Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz
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7.1.7.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesi ace przed uptywem terminu skfadania ofert.

Oswiadczenie, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz ze nie
podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp - w formie dokumentu: ,0SWIADCZENIE” stanowigce Zatgcznik nr 2 i Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokumenty potwierdzaj ace spetnianie warunkow udzialu w post  epowaniu oraz wykazuj ace
brak podstaw do wykluczenia z post epowania 0 udzielenie zaméwienia, wymagane od
wykonawcéw maj acych siedzib e lub miejsce zamieszkania za granic  a:

Wykaz dostaw (na potwierdzenie spetniania warunku ,wiedza i do swiadczenie” ) — wykonawca
musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej 1 dostawe
plazmowego implantatora jonéw PIIl, z podaniem wartosci, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorcy oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze ta dostawa zostata wykonana
nalezycie.

Zamawiajgcy zaleca wypetnienie zatgcznika nr 4 do SIWZ.

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upaditosci -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajace, ze nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie
- wystawione nie wczesniej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu skladania ofert.

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajace, ze nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty  zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesnie] niz
3 miesi ace przed uptywem terminu skfadania ofert.

Zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt.4 — 8
ustawy Pzp — wystawione nie wczes$niej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

Oswiadczenie, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz ze nie
podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp - w formie dokumentu: ,0SWIADCZENIE” stanowigce Zatacznik nr 2 i Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kto rym wykonawca ma siedzib e lub
miejsce zamieszkania nie wydaje si e dokumentéw, o ktérych mowa w punktach 7.2.2.
do 7.2.5. zastepuje sie je dokumentem zawieraj acym o $wiadczenie zio zone przed
notariuszem, wta sciwym organem s gdowym, administracyjnym albo organem samorz  adu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca za mieszkania osoby lub kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania.

Jezeli wykonawca, wykazuj ac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust . 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw okre slonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
dokumenty okre $lone w punkcie 7.1.2. lub 7.2.2. wykonawca skltadar Ownie z w odniesieniu
do tych podmiotéw.

O zaméwienie mog a ubiega ¢ sie podmioty wyst epujace wspolnie. W przypadku oferty
zlozonej przez podmioty wyst epujace wspoélnie ka zdy z partneréw samodzielnie zio zy
dokumenty, o ktérych mowa w punktach 7.1.2. do 7.1. 6. SIWZ, oraz w przypadku
wykonawcéw wyst epujacych wspdlnie, a maj acych siedzib e lub miejsce zamieszkania
za granic g odpowiednio w punktach 7.2.2. do 7.2.5. SIWZ.

W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegaj acych si @ o zaméwienie, ka zdy z partneréw
sktada samodzielnie o $wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w post  epowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp podmioty te mog a ztozyé€ tacznie.
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7.7. Wykonawcy wspoélnie ubiegaj acy sie o zamoéwienie zobowi gzani sa do ustanowienia
petnomocnika do reprezentowania ich w post epowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania ich w post epowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Petnomocnictwo nale  zy zataczyé¢ do oferty.

Brak zio zenia wyzej wymienionych dokumentéw skutkowa ¢ bedzie wykluczeniem oferenta
Z postepowania z zastrze zeniem mo zliwo $ci wezwania wykonawcy do uzupetnienia zgodnie
Zz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

8. Informacje o sposobie  porozumiewania Si___e zamawiajaceqo z wykonawcami oraz
przekazywania o $wiadczen lub dokumentéw, a tak Zze wskazanie o0s6b uprawnionych do
porozumiewania si_e z wykonawcami:

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiajacy i wykonawcy
przekazujg pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczna. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobg upowazniong do kontaktéw z wykonawcami jest mgr Michat Urbanski
e-mail urbanski@ite.waw.pl

Pisemng korespondencje do zamawiajacego, zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na
adres:

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotnikéw 32/46,

02-668 Warszawa.

Zespo6t Zamobwien Publicznych

Budynek VI, pokdj nr 216.

Fax: + 48 22 548 78 46

9. Wymagania dotycz ace wadium:

Wadium w kwocie 100 000,00,- PLN (stownie: sto tysiecy ztotych) moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

. pienigdzu,

. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

»  gwarancjach ubezpieczeniowych,

. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z pézn. zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu musi wplyng¢ na rachunek zamawiajgcego przed otwarciem ofert.
Wadium nalezy wptaci¢ przelewem na konto bankowe: BRE Bank S.A. O/Warszawa 47 1140 1977 0000
5580 4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW).

Wadium skladane w innej formie nalezy ztozyé w oryginale w Kasie Instytutu Technologii Elektronowe;j
02 — 668, Al. Lotnikdw 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni robocze w godz. 9:00 — 14:00). Wadium nalezy
zlozy¢ przed otwarciem ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust.4a i ust. 5
ustawy Pzp.

10. Termin zwi gzania ofert a:

Termin zwigzania ofertg wynosi : 60 dni od daty skladania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferte nalezy zlozy¢ na pismie zgodnie z formularzem oferty stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej
SIWZ, tj. musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dokladng nazwe i adres wykonawcy,
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b) date sporzadzenia oferty,

c) cene - dopuszcza sie podanie ceny w jednej z walut: PLN, EUR, USD, GBP. W przypadku ztozenia
ofert w EUR, USD lub GBP dla poréwnania cen ofert zastosowany zostanie przelicznik na ziote
polskie — PLN. Przelicznik ten bedzie zgodny z kursem sprzedazy walut NBP jaki bedzie obowigzywat
w dniu poprzedzajacym dzien otwarcia ofert.

Do oferty nalezy zatgczy¢:
- wypehiony i podpisany zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
- dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkoéw udziatlu w postepowaniu oraz wykazujgce brak
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia wymienione odpowiednio
w punktach 7.1. lub 7.2. SIWZ.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku udzialu w postepowaniu firm spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza sie

zlozenie oferty, a takze dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
wymienionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji w jezyku polskim lub w jezyku angielskim.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie od
wyniku postepowania przetargowego.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

Oferte nalezy ztozy¢ nie pézniej niz do dnia 01.03.2012r. do godziny 10:00 (w dni robocze w godz.
9:00+14:00) w siedzibie zamawiajacego w Warszawie, Al. Lotnikow 32/46, bud VI pokoj nr 216.

Oferty zlozone po tym terminie nie beda rozpatrywane.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po
uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 01.03.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiajacego w Warszawie,
Al. Lotnikéw 32/46 w budynku VI pokéj nr 120.

Oferte nalezy zlozy¢ w opakowaniu uniemozliwiajgcym zapoznanie sie z jej trescig bez naruszenia
opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna byé umieszczona nazwa
i adres firmy skfadajacej oferte, a takze powinien znajdowac¢ sie napis: Instytut Technologii Elektronowej,
Al. Lotnikéw 32/46, 02 — 668 Warszawa. Budynek VI, pokéj 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na
~=dostawe plazmowego implantatora jonéw PIII” — nie otwiera¢ do dnia 01.03.2012r. do godz. 10:15.

13. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty musi obejmowac wszystkie koszty, ktére wykonawca musi poniesé w celu zgodnej z prawem
realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w niniejszej SIWZ, m.in.:

a) cene urzadzenia opisanego w punkcie 3 SIWZ,

b) instalacje,

¢) uruchomienie,

d) testowanie urzadzenia,

e) transport,

f) warunki dostawy: DDP Piaseczno,

g) ubezpieczenie,

h) szkolenie os6b zgodnie z punktem 18 zatgcznika nr 1 do SIWZ.

Cena oferty musi uwzglednia¢ takze wszelkie nalezne optaty, w szczegolnosci podatki oraz wszelkie inne
ewentualne obcigzenia.

Wykonawca musi poda¢ cene oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cene netto,
podatek VAT oraz cene brutto.

Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w formularzu ofertowym mogg
poda¢ wytacznie wartos$¢ netto bez podatku VAT.
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W takim przypadku zamawiajgcy dla potrzeb oceny i poréwnania ofert doliczy do ceny netto oferty
podatek od towaréw i ustug (VAT), zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatkowymi.

14. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiaj acy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert:

Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnosci tresci oferty z trescig specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

W przypadku uznania oferty za wazng tj. zgodng z SIWZ, dokona oceny zgodnie z nastepujacym
kryterium oceny ofert:

* Cena Waga: - 100 %
Liczba punktéw zdobyta w kryterium cena bedzie obliczona wg wzoru:
Pn= Chin/CL W

gdzie: P, - liczba punktéw w kryterium cena
Cmin - najnizsza cena sposrod ztozonych ofert
C cena oferty badanej
W - waga kryterium.

W kryterium cena: mozna uzyskaé¢ maksymalnie 100 punktow.

15. Informacje o formalno $ciach, jakie powinny zosta ¢é dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:

Umowa z wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, bedzie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Umowe zawiera sie w trybie zgodnym z Dziatlem IV ustawy Pzp.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostan 3 wprowadzone do tre $ci zawieranej umowy:

Do zawieranej umowy wprowadzone beda nastepujgce zapisy:
16.1 Kary umowne:

1) W przypadku opéznienia w realizacji przedmiotu umowy, Dostawca zaptaci Kupujacemu kare
w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien opéznienia do wysokosci 10% jego
warto$ci, z zastrzezeniem punktu 5.

2) W przypadku opéznienia w pfatnosci, Kupujacy zaptaci Dostawcy kare wynoszacg 0,1% wartosci
przedmiotu umowy za kazdy dzien op6znienia do wysokosci 10% jego wartosci.

3) W przypadku odstgpienia od umowy przez Dostawce, z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy,
Dostawca zaptaci Kupujagcemu kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy
i Dostawca zwrdéci wszystkie ptatnosci dokonane z tytutu niniejszej umowy na konto Kupujacego.

4) W przypadku odstapienia od umowy przez Kupujacego, z przyczyn lezacych po stronie Kupujacego,
Kupujacy zaptaci Dostawcy kare w  wysokosci 10%  wartosci  przedmiotu  umowy
wraz z udokumentowanymi kosztami materiatéw i robocizny na podstawie niniejszego zestawienia:

a) w okresie krétszym niz 30 dni od zlozenia zamoéwienia — 20% przedmiotu umowy
b) w okresie krétszym niz 30 dni przed dostawg i odbiorem — 100% przedmiotu umowy
c) w okresie okreslonym pomiedzy punktem a) i b) — procent wynikajacy z aproksymaciji funkcjg
liniowa.
5) W przypadku opdznienia w realizacji przedmiotu umowy dtuzszego niz 3 miesigce Kupujgcy ma prawo
do odstgpienia od umowy z skutkiem natychmiastowym, a Dostawca zaptaci Kupujgcemu kare w

wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy i Dostawca zwréci wszystkie ptatnosci dokonane z tytutu
niniejszej umowy na konto Kupujacego.
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16.2  Gwarancja:

1) Dostawca wystawi dokument gwarancyjny.

2) Dostawca gwarantuje prawidlowe dziatanie i jako$¢ techniczng dostarczonego przedmiotu umowy
w ciggu (okres gwarancji w ofercie) miesiecy od daty dostawy.

3) Dostawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak réwniez
pokrywa koszty zwigzane z jego transportem.

4) W okresie gwarancji Dostawca ma obowigzek zrealizowa¢ naprawe lub wymiane nie pozniej niz
w okresiel2 tygodni od daty pisemnego zgtoszenia usterek.

5) Gwarancja zostanie przedtuzona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy.

6) Wymienione lub naprawione czesci zostang objete gwarancjg Dostawcy lub Producenta.

7) W okresie gwarancji, Dostawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciggu 3 dni roboczych
od daty pisemnego zgtoszenia usterek.

16.3  Instrukcja dostawy:
1) Przedmiot umowy bedzie wystany na ponizszy adres i pozostawiony do dyspozycji Kupujacego.
Adres dostawy: Instytut Technologii Elektronowej,

ul. Putawska 34

05-500 Piaseczno

2) Dostawca zawiadomi Kupujgcego faksem o wysyice (Nr +48 22 54-87-803).
3) Dostawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklaracje zgodnosci CE urzadzenia.

16.4  Warunki ptatno $ci:

Pfatnos¢ zostanie dokonana w nastepujacy sposéb:

1) 80% wartosci umowy — (wartos¢ z oferty) — ptatne przekazem bankowym na podstawie oryginatu
faktury i dokumentéw przewozowych na konto Dostawcy w ciggu 7 dni od daty wystania
przedmiotu umowy.

2) 20% wartosci umowy — (wartos¢ z oferty) — ptatne przekazem bankowym na podstawie oryginatu
faktury na konto Dostawcy w ciggu 14 dni od daty wykonania testu akceptacyjnego w siedzibie
Kupujacego i podpisania przez obie strony Umowy protokotu odbioru.

Kupujacy zaptaci Dostawcy przekazem bankowym kwote za przedmiot umowy na konto Dostawcy w:

Koszty bankowe na terenie Polski ponosi Kupujacy, a poza jej granicami — Dostawca.

16.5  Odbior przedmiotu umowy:

1. Wstepny test akceptacyjny przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Dostawcy przez
przedstawicieli Kupujgcego i Dostawcy. Wstepny test akceptacyjny obejmie wykonanie testow
funkcjonalnych urzadzenia potwierdzajgcych jego parametry techniczne zgodnie z punktem 17
Zatgcznika Nr 1 do SIWZ.

Potwierdzenie wstepnego odbioru przedmiotu umowy nastapi poprzez podpisanie przez przedstawicieli
Kupujacego i Dostawcy protokotu odbioru wstepnego.

2. Koncowy test akceptacyjny przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po instalacji i uruchomieniu
urzadzenia w siedzibie Kupujacego. Koncowy test akceptacyjny obejmie wykonanie testow
funkcjonalnych urzadzenia potwierdzajgcych jego parametry techniczne zgodnie z punktem 17
Zalgcznika Nr 1 do SIWZ.

Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastapi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Kupujacego
i Dostawcy protokotu odbioru ostatecznego.
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16.6  Sita wy zsza:

1) W przypadku dziatania sity wyzszej strony Umowy sg zwolnione od odpowiedzialnosci za nie
wywigzanie sie ze swoich zobowigzan lub zobowigzania te bedg zmienione, zgodnie z zapisem punktu 4.
Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wszystkie wydarzenia, nie dajgce sie przewidzie¢ przez zadng ze
stron w dniu podpisania Umowy i wystepujacych po tej dacie, nie dajacych sie unikng¢ i pozostajgcych
poza kontrolg obydwu stron.

2) Przypadkami sity wyzszej sg np. powodz, trzesienie ziemi, pozar, wybuch, wojna, mobilizacja, strajki,
blokady, generalny brak srodkéw transportu.

3) Strona Umowy chcaca zglosi¢ roszczenia wynikajace z sity wyzszej ma obowigzek niezwtocznie
powiadomié na pismie drugg strone o jej wystapieniu i zakonczeniu.

4) Strona zgtaszajgca roszczenia musi udowodni¢ drugiej stronie wystgpienie sity wyzszej przy pomocy
dokumentéw wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego wtadze w swoim kraju. Daty i terminy
wypetnienia zobowigzan zostang przetozone lub przedtuzone o okres, w ktérym zaistniala sita wyzsza.

16.7  Zmiana umowy:

1) Kupujacy zastrzega sobie prawo do przediuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn
organizacyjnych Ilub technicznych lezacych jedynie po stronie Kupujacego, w szczegdlnosci:
wykonywania planowych prac technologicznych w ramach realizowanych projektéw, awarii oraz
ewentualnych opo6znien wynikajgcych z prowadzenia prac modernizacyjnych w laboratorium
Zamawiajgcego.

2) Kupujacy dopuszcza mozliwosé zmiany calkowitej wartosci przedmiotu zamowienia z tytutu
ewentualnej zmiany stawki podatku VAT.

16.8 Rozstrzyganie sporéw:

Wszelkie spory powstale w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, ktérych nie da sie wyjasni¢
polubownie, beda rozstrzygane przez Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
zgodnie z regulaminem tego Sadu.

17. Wymagania dotycz ace nale zyteqo wykonania umowy: Zamawiajgcy hie wymaga whniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Tryb udzielania wyja $nie na temat SIWZ:

W terminie do dnia 13.02.2012r. wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego 0 wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczna.
Zamawiajacy odpowie na wszystkie zapytania, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zamiesci tre$¢ pytan i odpowiedzi na swojej stronie internetowe;.

19. Pouczenie o _srodkach ochrony prawnej przystuguj  acych wykonawcy:

Wykonawcom przystugujg s$rodki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp (dostep do
powyzszych informacji - strona internetowa www.uzp.gov.pl).

20. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Zastepca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Michat Urbanski

Zaméwienie jest finansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z projektu nr POIG 02.01.00-14-081/09 pt.
Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki ,MINTE".
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Wymagania i parametry techniczne Plazmowego Implant

Zatgcznik Nr 1

atora Jonéw PlII

Lp.

Nazwa
parametru

Wymaganie

Kolumna do

wypetnienia przez

wykonawc e*

2

3

4

=

Typ

podaé

n

Producent

podaé

Kraj
pochodzenia

podaé

Rok produkcji

2012

potwierdzié¢

S

Plazmowy
Implantator
Jondw

Urzadzenie fabrycznie nowe

potwierdzié¢

Zastosowanie

System ma stuzy¢ do plazmowej implantaciji
jonowej w nastepujacych aplikacjach:

a/ mikroelektronice
(MEMS, Przyrzady mocy, MOS, FinFET,
Pamieci, Uktady logiczne)

- domieszkowanie Zrodta/Drenu,

- domieszkowanie gtebokich rowkow typu
~rench”

- domieszkowania ptytek od spodu

- wysokodozowe domieszkowanie poli-
krzemu

- domieszkowanie kontaktow

- wytwarzania bardzo ptytkich ztgcz

- domieszkowanie 3-wymiarowych
elementow
b/nanoelektronice, modyfikacji
materiatéw i powierzchni

- modyfikacja prac wyjscia

- wytwarzanie nanowytrgcen i nanostruktur
w zawansowanych pamieciach
i optoelektronice

- geterowanie za pomocg implantacji wodoru

- modyfikacja nanorurek weglowych

- utwardzanie polimeréw
¢/ nisko-kosztowe domieszkowanie

- zlacz ogniw stonecznych wraz z
geterowaniem wodorowym

- ptaskopanelowych wys$wietlaczy TFT

potwierdzi¢

Wymagania
ogolne

1/ Moc elektryczna:
- Napiecie zasilania: 3 fazy, 400V AC, 50Hz,
+N, +Gnd
2/ Rodzaje jonow:
- Bor (B") z BFs,
- Fosfor (P*) z PHs,
- Arsen (As’) z AsHz, implantowany jon
- Krzem (Si*) z SiF,,  implantowany jon
- Wegiel (C") z CF, (wymiennie Argon-Ar" czy
Azot-N") implantowany/czyszczacy jon
Trojfluorek azotu NF; - czyszczacy jon
3/ Rozm|ary implantowanych ptytek Si:
- @100mm (4"), @150 mm (6")
- uchwyt @300 mm dla implantowanych
plytek
4/ Zakres implantowanej dawki: 1x10™ - 1x10"®
at/cm’
5/ Zakres napiecia przyspieszenia: 100V-20kV

implantowany jon
implantowany jon

potwierdzi¢
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6/ Zakres pradu implantacji : 500pA-300mA
przy ujemnym napieciu pulsacyjnym 100V-20kV
z parametrami pulsu: - czas narostu <1ps,

- czestotliwosé < 10 kHz

7/Niejednorodnos¢ implantaciji: 1lo<3%
8/ Niejednorodnos¢ implantaciji miedzy ptytkami:
10 < 3%

9/ Préznia spoczynkowa w komorze: 5x10° mbar
10/Maksymalny dopuszczalny poziom
zanieczyszczen metalicznych:
<5x10™ at/cm® dla Al
< 1x10" at/cm® dla Na, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, Hf

11/ Poziom radiacji: < 1.0 uSv/h mierzony
w odlegtosci 10 cm od jakiegokolwiek miejsca
zewnetrznej obudowy urzadzenia - gwarancja od
producenta
12/ znak CE
13/ Ogdélne wymiary implantatowa: (sktadajacego
sie z komory procesowej wraz z systemem
pompujacym, modutu zasilania gazami i modutu
elektrycznego)

al/ szerokos¢: < 1,25 m (mierzona u
podstawy)

b/ dtugosc¢: <3,25 m (mierzona u
podstawy)

c/ wysoko$¢: <2,30 m

8. Konfiguracja
komory
procesowej

1/ Komora procesowa musi by¢é wykonana ze stopu
aluminiowego

2/Musi by¢ wyposazona w 1 zestaw oston
metalowych umozliwiajgcych szybkie jej
czyszczenie

3/ Komora od strony przedniej musi posiadaé drzwi
umozliwiajgce reczny zaladunek metalowego @300
mm uchwytu (z ptytkami) na stolik procesowy

4/ Musi posiadac od strony tylnej jeden port do
przytaczenia systemu recznego zatadunku ptytek,
sktadajacego sie z prozniowej komory Sluzowej,
zaworow proézniowych i uchwytu transportujgcego
/zatadowczego ptytek na stolik procesowy

5/ Musi posiada¢ kotnierz na gérze komory
umozliwiajacy jej podtaczenie do systemu
odciggowego gazow

potwierdzié¢

9. Przenoszenie
i zatadunek

plytek

1/ Musi mie¢ mozliwos¢ recznego zatadunku
uchwytu @300mm z ptytkami na stolik procesowy
bezposrednio poprzez frontowe drzwi komory
procesowej z uzyciem cyklu
Zzapowietrzania/pompowania
2/Musi mie¢ mozliwo$¢ recznego zatadunku
uchwytu @300mm z ptytkami na uchwyt
transportowy poprzez komore $luzowg (oddzielong
od komory procesowej zaworami prozniowymi, przy
uzyciu cyklu zapowietrzania/pompowania)
i nastepnie zatadunku uchwytu z ptytkami na stolik
procesowy za pomocg ramienia transportowego
przesuwanego magnetycznie i sterowanego
programowo
3/ System musi by¢ wyposazony w:
- 2 uchwyty aluminiowe o $rednicy @300 mm
z zagtebieniami na ptytki Si
- 1 uchwyt o $rednicy @300 mm wykonany z
krzemu z zaglebieniami na plytki krzemowe

potwierdzi¢
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10.

Konfiguracja
stolika
roboczego
(procesowego)

1/ stolik roboczy musi pracowaé z uchwytami @300
mm (wykonanymi z Al lub Si) z ptytkami Si

0 réznych rozmiarach

2/ Musi sie obracac¢ z kontrolowang predkoscig

3/ Musi byé¢ chtodzony w zakresie temperatur
(5-16-22)C za pomoc g cieczy skladajacej sie

z mieszanki wody dejonizowanej i glikolu

4/ Musi by¢ wyposazony w zestaw chtodzacy
sktadajacy sie z chiodziarki typu Chiller do
chtodzenia uchwytu procesowego w zakresie
temperatur (5-16-22)C i podtrzymywa ¢ opornosc¢
ptynu chtodzacego w zakresie (10-15) MQcm

5/ Krytyczne temperatury chtodzenia procesu:
<5%C, >16TC, >22T oraz krytyczna warto $¢
rezystywnosci ptynu chtodzgcego: <10 MQcm,
muszg by¢ zabezpieczone programowo w postaci
alarmow

potwierdzi¢

11.

Zasilanie
gazami

1/ Szafa gazowa (boks gazowy) musi zawiera¢ 6
linii gazowych i zasila¢ niezaleznie nastepujgce
gazy:
- 3 gazy procesowe: BFj;, PH3, AsH;, w
*/ wewn etrznych liniach niskocisnieniowych
zasilanych zgodnie z systemem Uptime i SDS
- 1 gaz procesowy : SiF, w */ wewnetrznej linii
wysokocisnieniowej
- 1 neutralny gaz procesowy: CF,4 gzamiennie z
Argonem Ar lub Azotem N,) w **zewn etrznej
linii wysokocisnieniowej
- 1 gaz do czyszczenia komory/linii; NFz w
*/ wewnetrznej linii wysokocisnieniowej
Uwaga:
*/ ,wewnetrznej” - oznacza umieszczenie calej
linii gazowej i butli wewnatrz boksu gazowego
**[ zewnetrznej” - oznacza umieszczenie
czedci linii gazowej i butli na zewnatrz boksu
gazowego
2/ Szafa gazowa musi by¢ wyposazona w kominek
umozliwiajacy podiaczenie do centralnej instalaciji
odciggowej gazow
3/ Linie gazowe muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej 316L, wyposazone w zawory Swagelok
VCR i APTech lub ich odpowiedniki oraz analogowe
przeptywomierze masy (MFC)
4/System gazowy musi by¢ w peni
zautomatyzowany i sterowany za pomocg
oprogramowania umozliwiajacego monitorowanie
konsumpcji gazéw wigcznie z okresleniem
momentu konca oprdznienia butli
5/Przeptywy gazow procesowych musza by¢
sterowane poprzez przeptywomierze masy w
zakresie 0-10 sccm
6/ Przeptyw gazu czyszczacego (NF3) musi byé
sterowany poprzez przeptywomierz masy w
zakresie 0-100 sccm.

potwierdzi¢

12.

Zrédio plazmy

1/ Zrédio ICP musi generowaé pIazmg:

- o gestosci 1x10" - 1x10" cm’

- przy ci$nieniu 1x10™- 1x10® mbar

- przy przeptywie gazu procesowego 2-10

sccm

2/ Wymagana jest regulacja nastepujacych
funkcji/parametréw:

- zasilanie RF

- ci$nienie i przeptyw gazu

- pole magnetyczne

potwierdzi¢ i podac
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gestos¢ plazmy
dysocjacja czastek
- jednorodnosé plazmy
- wybor rodzaju plazmy pulsacyjna lub ciggta
3/ Plazma musi by¢ kontrolowana przez:
- plazmowy spektrometr masy
4/ System musi by¢ wyposazony w:
- generator 1200W, 13.56 MHz RF
(Advanced Energy-AE lub odpowiednik)
- uktad dopasowania 5000W (AE lub
odpowiednik)
- zasilacz (Magnet Power Supply) 100V-12A
DC (Xantrex lub odpowiednik)

13.

System
Polaryzaciji
(SP)

1/ Mozliwos$¢ polaryzacji implantowanego podtoza
ujemnym napieciem statym lub pulsacyjnym
(gtéwnie stosowanym)
2/ SP (w modzie pulsacyjnym) musi pracowa¢ w
zakresie napie¢ 100V- 20kV przy pradach
implantacji w zakresie 500pA-300mA (zaleznie od
rodzaju jonu i przepisu implantacji), przy czasie
narostu pulsu napieciowego <1 us (typ.100ns-
500ns) i czestotliwosci przetagczania < 10kHz
3/ System polaryzacji musi by¢é wyposazony w:
- wysokonapieciowy kondensator
- system dozymetryczny wykorzystujacy
catkowanie pradu
- wysokonapieciowy zasilacz 20 kV/300 mA
- modulator (na elementach MOS) 20 kV,
100A w piku, 10kHz
- system zabezpieczenia przed
wytadowaniem tukowym

potwierdzi¢ i podac

14.

System
prézniowy

System musi by¢é wyposazony w:

- zawor typu “Pendulum” DN200 VAT lub
jego odpowiednikiem

- pompe turbomolekularng 1600l/s- firmy
Pfeifer lub jej odpowiednikiem

- petnozakresowy czujnik prézni dla kontroli
prézni roboczej

- czujnik typu Baratron do pomiaru cisnienia
podczas procesu

- suchg pompe o wydajnosci 100m°h -
Adixen A103P lub réwnowazng

potwierdzié¢

15.

Sterowanie
urzadzeniem

1/ System sterowania urzadzeniem musi sie
sktadac z: jednostki sterujgcej PLC, komputera typu
PC, monitora dotykowego, oprogramowania
zarzadzajacego, multiportu typu “HUB” i
elementoéw do potaczen sieci typu Ethernet, czesci
interfejsu uzytkownika i innych elementow
2/ Musi posiadac 4-ro kanatow a mozliwo §¢
monitorowania procesu poprzez nastepujgce
sygnaty (wejscie RF ON/OF, wejscie HV ON/OFF,
prad implantacji, wyjscie polaryzacji HV)
3/ Oprogramowanie sterujgce musi umozliwiaé:
- wspotprace z PLC
- wielopoziomowe logowanie zabezpieczone
hastem uzytkownika
- wybdr trybu automatycznego i recznego z
zabezpieczeniami
- programowanie przepisu procesu
- kontrola parametréw procesu i jego
monitorowanie
- raportowanie danych
- wyswietlanie historii pracy i alarmow

potwierdzié¢
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- mozliwos¢ wymiany informacji serwisowych
za pomocg modemu telefonicznego

16.

Inne wymagania

1/ Dwa dodatkowe zestawy oston metalowych do
komory procesowej

2/ Dwa dodatkowe uchwyty aluminiowe o $rednicy
@300 mm na ptytki krzemowe

3/ Jeden dodatkowy uchwyt wykonany z krzemu o
Srednicy @ 300 mm na ptytki krzemowe

potwierdzi¢ i podac

17.

Test
akceptacyjny

Dwuetapowy:

1/Wstepny test akceptacyjny w siedzibie
producenta urz gdzenia obejmuj acy:

Test1:

Napiecie przyspieszajace : 100 V DC

Prad implantacji: ~1 mA

Doza : 1x10™ at /cm2

Uzyty gaz: Azot

Liczba ptytek Si @100mm (4”): 3

Test2:

Napiecie przyspieszajgce : 100 V Puls

Prad implantacji: ~100 mA

Doza : 1x10™ at /cm?

Uzyty gaz: Azot

Liczba ptytek Si @100mm (4”): 3

Test 3:

Napiecie przyspieszajgce : 10 kV Puls (lub 20kV
Puls)

Prad implantacji : ~1 mA

Doza : 1x10™ at /cm2

Uzyty gaz: Azot

Liczba ptytek Si @100mm (4”): 3

Test 4 :

Napiecie przyspieszajgce : 10 kV Puls (lub 20kV
Puls)

Prad implantacji : ~250 mA

Doza: 1x10 at /cm?

Uzyty gaz: Azot

Liczba ptytek Si @100mm (4”): 3

Cisnienie spoczynkowe w komorze:  5x10°® mbar
(po 7 godzinach pompowania)

2/ Koncowy test akceptacyjny w siedzibie
zamawiaj gcego obejmuj acy:

Test1:

Napiecie przyspieszajace: 100 V DC

Prad implantacji: ~1 mA

Doza : 1x10™ at /cm?2

Uzyty gaz: BF;

Liczba ptytek Si @100mm lub @150 mm (4" lub 67),
typu-n: 3

Test2:

Napiecie przyspieszajace : 1kV Puls

Prad implantacji : ~ 100 mA

Doza : 1x10" at /cm2

Uzyty gaz: BF3

Liczba ptytek @100mm lub @150 mm (4" lub 67),
typu-n: 3

Liczba ptytek Si @100mm lub @150 mm (4" lub 67),
typu-n z maska FR: 3

(*z chtodzeniem za pomoca Chillera)

Test 3:

Napiecie przyspieszajace : 6 kV Puls

Prad implantacji : ~ 8 mA

potwierdzi¢ i podac
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Doza : 1x10™ at /cm?2

Uzyty gaz: BF;

Liczba ptytek Si @150 mm (67), typu-n

z tlenkiem powierzchniowym 10 A: 5
Test4:

Napiecie przyspieszajgce: 20 kV Puls
Prad implantacji : ~1 mA

Doza : 1x10™ at /cm2

Uzyty gaz: BF;

Liczba plytek Si @150 mm (6”), typu-n: 3

Test5:
Napiecie przyspieszajace : 20 kV Puls
Prad implantacji : ~1 mA

Doza : 1x10™ at /cm2
Uzyty gaz: PH;
Liczba ptytek Si @150 mm (6”), typu-p: 3
Test6:
Napiecie przyspieszajace : 20 kV Puls
Prad implantacji : ~ 300 mA
Doza : 1x10"" at /cm?
Uzyty gaz: BF;
Liczba plytek Si @100mm lub @150 mm (4" lub
6"), typu-n: 3
Liczba plytek Si @100mm lub @150 mm (4" lub
6"), typu-n z maska FR : 3*
(*z chlodzeniem za pomocg Chillera)
Test7:
Napiecie przyspieszajace : 20 kV Puls
Prad implantacji : ~ 240 mA
Doza: 1x10" at/cm?
Uzyty gaz: PH;
Liczba ptytek Si @100mm lub @150 mm (4” lub 67),
typu-p: 3
Liczba ptytek Si @100mm lub @150 mm (4" lub 67),
typu-p z maska FR : 3
(*z chtodzeniem za pomoca Chillera)
Test 8:
Niejednorodnos ¢ implantacji: < 3%,
(wzér: 100%x o /$rednia ar. Rs
gdzie: o=odchylenie standardowe)Skalkulowana (z
uzyciem wzoru) dla kazdej z 5 zaimplantowanych
ptytek Si @ 150 mm wedtug Testu 3 wraz z cyklem
wygrzewania (1000%C, N ,, 30 min), z
wykorzystaniem wynikéw pomiardw rezystancji
powierzchniowej Rs [Q/kw.] w 9 punktach na ptytce
zgodnie z SEMI STD.
Test9:
Niejednorodno $¢ implantacji mi edzy ptytkami:
< 3%,
(wzor: 100%x of Srednia ar. RS1.sp si
gdzie: o =odchylenie standardowe)
Skalkulowana (z uzyciem wzoru) dla ptytek @150
mm z Testu 8 o numerach od 1 do 5 z
wykorzystaniem plytkowych srednich wynikéw
pomiaréw Rs
Test 10 :
Testy zanieczyszcze n metalicznych:

<5x10" at/cm’ dla Fe

< 5x10" at/cm® dla Al
Stosujac nastepu!iqce parametry implantaciji:
BF3, 10kV, 5x10™ at/cm?,- ptytki Si @100mm lub
@150 mm (4" lub 67)
Metoda testowania: TXRF lub VPD ICPMS z ptytkg
odniesienia
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Test11:
Cisnienie spoczynkowe w komorze :
<5x10°mbar (po 7 godzinach pompowania)

1/ Wstepne szkolenie dla 3 os6b w zakresie
wykonywania procesow implantacji oraz czynnosci
serwisowych podczas wstepnego testu akceptacyjnego
2/ Zasadnicze szkolenie dla 4 0s6b podczas testu
akceptacyjnego w siedzibie zamawiajacego obejmujace:
Obstug e urzadzenia

interfejs uzytkownika, tworzenie przepisu procesu
implantacji, ustawianie parametréw plazmy i jej

18 optymalizacja, rejestracja danych, praca w trybie recznym potwierdzi¢
' i automatycznym.
Szkolenie Czynno $ci serwisowe
zrodto, komora procesowa, szafa z gazami, préznia,
ostony metalowe, zasilacze wysokiego napiecia,
generator RF, monitor plazmy, modulator wysokiego
napiecia, komunikaty ostrzegajace o btedzie i blokady
bezpieczenstwa
19. Termin realizacji | Maksymalnie do 9 miesiecy od daty podpisania umowy potwierdzic¢
zamoéwienia
20. Instrukcja obstugi | W jezyku polskim lub angielskim potwierdzic¢
i dokumentacja - instrukcja obstugi: plik pdf i dwa egzemplarze
urzadzenia wydrukowane w tym jeden na papierze bezpytowym
- dokumentacja urzadzenia: plik pdf i jeden egzemplarz
wydrukowany
21. Karty katalogowe | Karty zawierajgce opis podstawowych parametréw zalgczy¢
technicznych oraz zdjecia oferowanego urzadzenia
22. Czesci Zestaw czes$ci i materiatow zuzywalnych (w tym zestaw
i materiaty czesci i materiatéw do Zrédta) musza byé zapewnione i potwierdzi¢ i zataczy¢ wykaz
zuzywalne dostarczone wraz z urzadzeniem i uwzglednione w jego
w okresie cenie
gwarancji
23. Czesci zamienne | Zapewnione przez 7 lat od daty podpisania protokotu potwierdzic¢
odbioru ostatecznego
24, Bezptatna pomoc | Zapewniona przez co najmniej 3 lata od daty podpisania potwierdzic¢
techniczna protokotu odbioru ostatecznego
i procesowa
25. Reakcja serwisu | Zapewniona w ciggu max. 3 dni roboczych po zgtoszeniu potwierdzic¢
reklamacji
26. Wsparcie Zapewnione przez 7 lat od daty podpisania protokotu potwierdzic¢
techniczne odbioru ostatecznego
i procesowe
27. Okres gwarancji Minimum 12 miesi ecy od daty podpisania protokotu potwierdzi¢ i podac
odbioru ostatecznego
28. Serwis Zapewniony przez 7 lat od daty podpisania protokotu potwierdzic¢
pogwarancyjny odbioru ostatecznego
29. Wymagania Szczegotowy rysunek systemu z docelowym zalgczy¢
instalacyjne rozplanowaniem zasadniczych elementéw
systemu i pomocniczych, z podaniem wymiaréw szerokosci
i dlugosci (u podstawy), wysokosci, wymaganej
przestrzeni dostepu dla serwisowania i instalacji, ciezaru
ogodlnego wraz z podaniem wymagan konstrukcyjnych i
klimatycznych miejsca instalacji.
30. Wymagania Wymagania instalacyjne na media zasilajgce: zatgczy¢

dotyczace mediow
zasilajgcych

-zasilanie i moc elektryczng, sprezone suche powietrze,
zasilanie azotem, woda chtodzaca, odcigg gazowy
termiczny i pompowy, gazowy i inne

* Zaleca si @ aby Wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypeit ko

lumn e nr 4 tabeli.

podpis osoby/ os6b uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 2

piecze¢ adresowa wykonawcy data

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego

osSwiadczamly, ze spetniam/y warunki udziatu w przedmiotowym postepowaniu.

podpis osoby/ 0s6b uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 3

piecze¢ adresowa wykonawcy data

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego
oswiadczamly, ze nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postepowania.

podpis osoby/ 0s6b uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 4

piecze¢ adresowa wykonawcy data

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Sktadajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe
plazmowego implantatora jonéw PIlIl , oswiadczamy, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonalismy
dostawe:

Lp. Przedmiot dostawy Wartosé Data wykonania Odbiorca dostawy
dostawy dostawy
1 2 3 4 5
1.

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy nalezy dotaczyé¢ stosowne dokumenty
potwierdzaj gce, ze dostawa zostata wykonana nale zycie.

podpis osoby /oséb uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 5

piecze¢ adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dla Instytutu Technologii Elektronowej

Przedmiot zaméwienia Dostawa plazmowego implantatora jonéw PIII.

1. | Nazwa i adres Wykonawcy

2. |[NIP

3. Telefon:
Fax:
e-mail:

4. | Cenaoferty netto | e PLN*/ EUR* / USD* | GBP*

Stawka podatku VAT | .. %
WaArtOSC VAT | et e

Cenaoferty brutto | e PLN*/ EUR* / USD* /| GBP*

Termin wykonania
5. | zamoéwienia:
maksymalnie do 9 Podac: .
miesiecy od daty
podpisania umowy

6. | Osoby uprawnione
do reprezentowania
wykonawcy

Czesci zamowienia, ktére
7. | wykonawca powierzy
podwykonawcom

8. | Dokumenty zalaczone do oferty 1.

9. | Miejscowosé
Data sporzgdzenia oferty

podpis osoby /oséb uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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